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Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню процесів утворення і взаємодії точкових дефектів, визначенню їх хімічної
природи в монокристалах кадмій телуриду, нелегованого та легованого елементами ІІІА, IVA, VA і VІІA
підгруп. На основі теорії квазіхімічних реакцій експериментально визначено домінуючі точкові дефекти у
CdTe в областях гомогенності при високотемпературній рівновазі, а також ентальпії впровадження двох
власних і трьох домішкових точкових дефектів. Оптимізація набору термодинамічних констант реакцій
дефектоутворення дозволила здійснити комп'ютерне моделювання залежності вмісту точкових дефектів від
тиску компонентів і температури. Виявлено чотири основних типи поведінки Індію в CdTe, які визначаються,
в основному, його концентрацією. Встановлено, що Талій утворює твердий розчин заміщення і виявляє
донорну дію. Атоми Германію, Стануму i Плюмбуму утворюють в співмірних кількостях асоціати з
вакансіями Кадмію і дефекти заміщення. Стибій заміщує атоми Teлуру, утворюючи центр, розташований на



0.29 еВ вище стелі валентної зони. Легування галогенами приводить до посилення процесів домішкової
самокомпенсації і значного збільшення концентрації вакансій Кадмію.

2. The thesis is devoted to the investigation of point defect formation and interaction processes, chemical nature
determination in CdTe single crystals, undoped and doped by ІІІА, IVA, VA і VІІA group elements. On the base of
quasichemical reaction theory the dominant native point defects in CdTe in homogeneity regions were determined
by experiment at high temperature equilibrium. The formation enthalpies for the two native and three foreign
donors were calculated. The thermodynamic constants set optimization allows us to carry out the modeling of
point defects concentration vs temperature and component vapor pressure. It was revealed four main point
defects behavior types in CdTe<In> crystals, what is determined mainly by In content. It was established that Tl
forms the substitution solid solution and acts as a donor. Ge, Sn and Pb form proportionate quantities of associates
with Cd vacancies and substitution defects. Sb replaces Te atoms and produces a level located at 0.29 eV above the
valence gap. CdTe doping by halogens leads to the self-compensation processes intensification and substantial Cd
vacancy content increasing.
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